UAF41

DIODE-PENTODE with variable mutual conductance for
use as H.F.y, I.P, and L.F. amplifier
DIODE-PENTHODE & pente variable pour l'utilisation
comme amplificatrice H.F., M.F. et B.F.
DIODE-PENTHODE mit vertinderlicher Steilheit zur Verw
wendung a8l1s HeFe=y Z.F.~ und N.F. Verstirker

Heating: indirect by A.C. or D.C.;
series supply
Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.; VL =12,6 ¥
alimentation en série If = 0.1 &
Heizung: indirekt durch Wechsel- =Y
oder Gleichstrom;
Serienspeisung

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

LN
1
wIL
max 32
Capacities Pentode section Diode section
Capacités Partie penthode Partie diode
Kapazitéten Penthodenteil Diodenteil
Ca = 6,5 pF Cdk = 3,8 pF
cgl = 4,0 pF Cif < 0,02 pF
Cagl < 0,002 pF
Cglf < 0,05 pF

Between diode and pentode sections
Entre les parties diode et penthode
2Zwischen Dioden- und Penthodenteil

Cdg1 < 0,0015 pP
Cda < 0,15 pF
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DIODE-PENTODE with varizble mutual conductance for
use as R.F., I.F. or A.F. amplifier

DIODE-PENTHODE & pente variable pour utilisationen
amplificatrice H.PF., M.F. ou B.F.

DIQLE-PENTODE mit verdnderlicher Steilheit zur Ver-
wendung als HF-, ZF-oder NF-Verstérker

indirect; series supply Ve =12,6 V
Ir = 100 mA

Heating
Chauffage: indirect; alimentaticn- série
Heizung : indirekt; Serienspeisung

Base, culot, 3Sockel:RIMLOCK
Overall length: 60 mm
See pages 203 and 252
Hazuteur totale: 60 mm
Voir pages 203 et 252

Gesamthdhe : 60 mm
Siehe S. 203 und 252

Capacitances Cn = 6,5 pF Cax = 3,8 pF

Capacités

Kepazittten Cgt = 4,0 pF  Caf < 0,02 pf
Carq < 0,002 pF Cdgq < 0,C015 PF

Cgif < 0,05 pF Cda < 0,15 pF

Operating characteristics as R.F. or I.F. amplifier
Caractéristiques d'utilisation en amplificatrice H.F
ou M.F.

Betriebsdaten als HF- oder ZF-Verstirker

Va=To= 100 170 200 v
Rg2 = 44 44 44 X0
R = 300 300 100 0
Vg1 = =LA ST T =2 <28 5,4 Sy

I1a = 2,8 - 5 - 6 - mA
gz = 0,9 - 1,6 - 1,9 - mA

s = 1650 16,5 1800 18 1900 19 WA/Y
Ry = 1,0 >0 1,2 >10 1,3 »10 M@
ugogi= 19 - 19 - 19 -

Req = 7 - 9 - 9 £ 6 - kQ
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Operating characteristics of the pentode section as
Ho.F. or I.P. amplifier

Caractéristiques d'utilisation de la partie penthode
comme amplificatrice H.F. ou M.F.

Betriebsdaten des Penthodenteiles als H.F.- oder
Z.F. Verstérker

Va=Vb= 100 170 200 v
Rg2 = 44 44 44 kR
Rk = 300 300 300 Q
Vgl = =1,1 =17 ~ =2 -28" “~2,4 =34V
Ia = 2,8 - 5 - 6 - mA
Iz2 = 0,9 - 1,6 - 1,9 - mA
5 = 1650 16 1800 18 1900 19 pA/V
Ri = 1,0 >10 1,2 >10 1,3  >10 KQ
ug2g1= 19 - 19 - 19 -

Req = 7 - 9 - 9,6 -~ k2

Operating characteristics of tue pentode section as
resistance coupled L.F. amplifier

Données caractéristiques de la partie penthodecomme
amplificatrice B.F. avec couplage & résistances
Betriebsdaten des Fenthodenteiles als N.F. Verstér-
ker mit Widerstandskopplung
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Operating characteristics as resistance coupled A.F.
amplifier
Caractéristiques d'utilisation en amplificatrice B.F.
avec couplage 4 résistances
Betriebdaten als NF-Verstdrker mit Widerstandskopplung

A. Vy = 170 V; Ry =0,2 ¥Q; Rge = 0,73 MQ;Rg = 2,7 kQ
"VH Ig Ig2 | Vo dtot (%) | dtot () dtot (%)
() ma) [ (ma) | V1] (Vo=3ere)|(Vo=5Vers)|(Vo=8Vers)

0(0,5810,18 | 18 0,8 1,1 1,6
510,46{0,13 | 25 1,2 241 4,0
10{C,36|0,08 | 15 2,0 3,2 4,8
15{0,26{0,05 | 10 2,6 3,7 5,8
20|0,18{0,03 | 7 3,0 44 743
25(0,12(0,01 5 5,1 8,0 13,0

B. Vp = 100 V; Ry =0,2 MQ; Egp = 0,73 MQ;Rk = 2,7 k0
Vgl Ia | Ig2 %g dgot (%) | dtot (%)

(V) [(ma) | (mA) | "1 | (Vo=3Vert)|(Vo=5Vers)
010,340,110 | 73 0,8 1,0
2,5(0,2610,07 | 27 3,0 4,0
510,20{0,05 | 15 3,5 5,0
7,510,16|0,04 | 10 3,8 5,7
10]0,12|0,02 7 4,4 745
12,5/0,08|0,01 [ 55 547 9,0

Limiting values

Caractéristiques limites

Grenzdaven

Va, = max. 550V Ik = max. 10 mA

Vg = max. 250V Re1 = max. 3 MQ

Wa = max. 2w Ry =. max., 20 kQ

Vg2, = max. 550V Vif = max., 150 V

Vgo (Ia< 3 m4i) = max. 250V

Vgp (Ia= 6 m4) = max. 150 V Vdinvp= max, 350 V

Wg2 = max. 0,3 W I3 = max. 0,8 mA

Vg1 (Ig1=+0,3ud)= max. -1,3 V Iap = max. 5 mA
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4. Vb = 170 V; Ra =0,2 MQ; Rg2 = 0,73 MQ;Rk = 2,7 kQ

=Vg{ Ia | Ig2 | Vo | d4ot (%) Aot (%) diot (%)
(V)| (ma) | (ma) | T | (Vo=3Vepe)|(Vos5Veps)(VombVeps)

olo,58[0,18] 78 0,8 1,1 1,6
510,46(0,13] 25 1,2 2,1 4,0
10|0,36/0,08| 15 2,0 3,2 4,8
15{0,26(0,05 | 10 2,6 3,7 5,8
20(0,18{0,03| 7 3,0 4,4 743
25(0,12l0,02| 5 5,1 8,0 13,0

Be Vb = 170 V; Ra =0,1 MQ; Rg2 = 0,33 MQ;Rk = 1,4 kQ
=Vgp| Ia | Ig2| Vo | dig4 (%) it (%) dioy (%)

() [ (ma) | (ma) | T [ (Vo=3Vepel(Vo=5Vesre)(VomBTegs)
ol1,18[0,36 [ 72 1,0 1,8 3,0
50,84[0,23 ] 22 1,5 2,7 4,2

10|0,60(0,15( 12 2,0 3,4 5,0

15|0,42|0,10| 17 3,0 4,6 7,2
20|0,27(0,06| S 3,5 4,9 8,4

25(0,15(0,02 3 6,2 9,5 15,0

C. Vb = 100 V3 Ra =0,2 MR; Rg2 = 0,73 MQ;Rk = 2,7 kR

—Vp| Ia | 182 Vo | 840y (%) | dyoy (%)
(V) | (ma) [(ma) | & {Vo=3Vaep)|(Vo=5Vgpp)

0|0,34]0,10| T3 0,8 1,0
2,5/0,2610,07 | 27 3,0 4,0
5(0,20/0,05{ 15 3,5 5,0
7,5/0,16[0,04 | 10 3,8 SsT
10|0,12[0,02] T 4,4 Ty5
12,5|0,08(0,01 (5,5 5,7 9,0
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D. Vb =:100 V; Ra =0,1 MQ; Rg2 = 0,33 MQ;Rk = 1,4 kQ

-V [ Ta | 1g2 %? Aot (B) [ dyoy (%)
(V) |(mA) [(mA) (V0=3Veff)(V0=5Veff)
0(0,66[0,21] 66 0,9 1,3
2,510,49 0,14 | 24 2,3 5,3
510,36|0,10] 13 3,6 549
T+4510,26]0,06] 8 4,5 Ts3
10(0,18|0,04| 5 642 9,5

12,5 )0,12/0,02 [3,5 8,0 12,0

Operating characteristics of the pentode section as
resistance coupled L.F.amplifier in triode connect-
ion (g2 connected to anode)
Données caractéristiques de la partie penthode comme
amplificatrice B.F.avec couplage & résistances mon-
tée en triode (g2 reliée & 1'anode)

Betriebsdaten des Penthodenteiles als N.F. Verstér-
ker mit Widerstandekopplung in Triodenschaltung (g2
verbunden mit Anode)

4. Vb = 170 V3 Ba = 0,1 MR; Rk = 1,2 kR

—VR Ia g%' dtot (%) dtot (%) dtot (%)
(V) | @A) | H|(Vo=3V,p0) | (VOm5Vope) | (VoY 4p)

o[ 1,3] 15 1,2 1,8 3,4

5 0,917,3 1,5 2,4 3,8

10| 0,6/|5,0 1,3 2,1 3,0

15| 0,35{3,7 1,9 3,7 6,0

20| 0,20(2,6 4,0 6,8 9,5
B. Vb = 170 V; Ra = 0,05 MQ; Rk = 0,7 k@

Vg Ta [ Jol dgoy (R) | dyoq (R) | ayyy (%)
(V) | (ma) (Vo=3veﬁ.) (Vo=5veﬁ.) (Vo=8\leﬁ.)

(o] 2,2] 15 1,0 1.4 3,0
511,35 7 1,9 3:4 5,5
10| 0,80]4,5 2,0 3,6 5,8
15[ 0,45( 3,0 3,0 5,8 8,0
20| 0,20(1,8 745 >10 >10
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C. Vb = 100 V; Ra = 0,1 MQ; Rk = 2,3 kR
-VR Ia Vo dtot (%) dtot (%)

(V) | @a) | TE|(Vom3V,pp)|(Vos5Ve)
00,55 12 1,9 2,8
2,5 | 0,45|7,2 2,6 546
5 (0,30]4,9 2,3 4,9
T45 | 0420(3,8 3,0 6,0
10 | 0,15(2,8 6,0 10,0

De Vb = 100 V; Ra = 0,05 MQ; Rk = 1,3 kQ

Vg | I 4 J2| dtot (2) | dgoy (%)

V) (ma) (V°=3Vaff) (v°=5veff)
01,15| 12 1,4 3,0
2,5 | 0,80[7,0 3,0 6,4
510,50]4,7 3,9 6,8
T+5 | 0435] 3,5 5,0 8,0
10 | 0,20{2,3 8,0 >10

Limiting values of the pentode section
Caractéristiques limites de la partie penthode
Grenzdaten des Penthodenteiles

Va, = max. 550 V Vg2, = max. 550 v
Va = max. 250 V Wg2 = max., 0,3 W
Wa a maxXe 2w Ik = max. 10 mA
Vgl (Igi=+0,3pA)= maXe ~1,3 V Rg1 = max. 3 MR
Vg2 (Ia < 3 mA) = max. 250 V Rfk = max. 20 kQ
Vg2 (Ia = 6 mA) = max. 150 V Vfk = max. 150 V

Limiting values of the diode section
Caractéristiques limites de la partie diode
Grenzdaten des Diodenteiles

va = max. 200 v!) Rfk = max. 20 i@
Iad = max. 0,8 mA Yfk = max. 150 V
Vd (Id=+0,3pA) = max. =1,3 V

TT Tenk vaide:
Peak value; valeur de or8te; Scheitelwert
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